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1. Enclosed are photostated technical data concerning the following tubes 
eveloped at OSH: 


25X1X 


a. Metal lystron, OSW type 723 A/B, OSW Blueprint No. RK 38, 

b. Oseillograph tube, OSW type 2068. 

ce. Hish capacity cathode ray tube, US type 2620, OSW Blueprint No. R 204. 
This tube has been developed recently for the 100,000 km/sec oscillograph, =“ 
OSW type 2619, photostats of which were submitted in DB-24036. 


2. These photostats are sent to you for retention, 
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Biatt Tvon 2 Blatt 


Geschwindigkeit age steuerte durchotiambare Luufzeltrshre (¥lystren) 
mit eingebauter sSehwingkaamer unt Bramaruum (Heflexionazenerat r) 
aur ichvyingungserzeusung 1a Zentimeter.ebiet. 

aufbautechnik: ctuhlrShrentechnik 


Gewlchts 0,06 kg 
Heie2ung: Heizspannung: Ups 6,7 V 
Eeizatron: Ta = Ca. 0,65 A 


Cuydkatho je, indirekt reheiz® 


GQranz,.erte 


f 
‘ 


Durchstiumbereich: Xx = 5,14...65,53 on 


Heilzspannune: Ne ag See? 
Ano lenspannunirys < ek oo V 


hoflektorsparnnung; hes k Se Oeee “RIV 
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Technische Daten 


ah 


Betriabsawertea 


Bateiabavalion “inet A » 3,2 


Anodenspannung: U, = 3O V 


Reflektorspannung: Unefl™ 0...—-3O0 V 


“Wehneltzylinder- s 
spannungs Wy OY | 


Anodenstron: < 30 mA 


a 
e/ 
Anwendungshinwel ges 
os Klystron 7°35 A/B diente als Generator fiir eine Sollwalle von 
= 3,2 cm. In dem Bereich von A= 5,1%...3,43 em L&Bt sich das LAl 
ata durchstimmen, wobel zu beachten fat, daB die Leitung mech 
den Grenzen ies Schwingbercichs zu stark abninnt. 


Fur die Anwendung selbst warden die nachstehenden besonderen Hin— ! 
welse gemacht: 


94. OszillatorrShre 


a Der hauptpichlichsete Verwendungsz week des Klystrons ist als 
| Oszillatorrdhre fir das Wapfangseeblet von \<« 5,2 om. 


2. Generator 


Als Generator in Zentimetercedlet ist das Klystron fur alle die 
Aufgaben anwondbar, bei denen cine Welle mit kleinem Durchstinm- 

: bereioh (3,1%...3,43 om) und kleiner Leistung bendtigt wird, so 
e’ 2.8. fir MeBeender und Smp?indlichkeits-MeSsender. 


3. Frequenzverviel facher 

Wir MeBaufvaben, fiir dle elne Frequenz gleich dem Vislfachen der 
Generatorfrequenz verlangt vird, Li8t eleh das Klystron zur 
Frequenzvervielfachung verwenden, sofern die durch die Yefaufgaben 
cegebenen Lolstungefoederungen 2u erfiillan sind. 


4. eesques todu ler cee Oazillator 


Durc. 1 Anle con siner sotal lene: mn R-Clektorspunnum; ist J 
als “roquerzejuliertes Qusillator 2u vorsenden. 
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Na‘ ane ot (23.8. 48 
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AllgemoeoflWo Angaden 


ee 


Hulespannune: Ip = 6,3 V 
Heizstroms Tp = ca 0,5 A 
Oxydkathoda intirekt geheizt 


Grenzworte 


SY 


@. Heizspannung Ur =~ 7,2 V ...5,4 7 
Anodenspanaing U,°max™ 4 kV 
Schirmeitterspannung Usomax” 4 kV 
Lingenspannung Ue 4max™ 500 V 

a Gittersperrsepannung Ue trax™ -200V 

Gittersapannung nismals positiv 
Spannung Heizung/Kathode Jey mae = 100 V 
Kathodernstrom (Dauerstrom) I, nae = 30 ,uA 
MeBplattenspannung (spitze) Ue ase = 2 kV 

@ Zeitplattenspannung (Spitze) Uy ex = 2 kv 

MeBwoerte 
‘ OSW_2068a QS'¥_2068b 
Linsenspannung: Uaq - e7o V U,.-= 320 V 
a ai 

gemessen bei: 
Heizspannung Up = 6,3 V Up » 6,3 V 
Anoden spannung ; Uae = 2' kV Uso a 4 
Schirmzitterspannung 

‘ prem e peennnencecey scene 

Mo |lag tome) 1238.48 fp 
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wa panen cies Moe Gite soe nic Ornette reson, todos: noe RAM oe ee 
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Technische Daten 
Opaillografenrshre mit doppelt ~elektro- 


statischer able QKUBE, | Leuchtachiratarbe 


z r) OSH POG 
Sr es OSW_ 20688 
Kathodenstrom I - 2 30, WA a - 30 /UA 
MeBplattenspannung Un = 100 V Un = 200 V 


Zeitplattenspannung U = 100 V UL = 20 V7 


Gittersverrspannung: Ue = ~OY Ved = WV 
+ OV + OV 

@ . gemessen bel; 

: Heizspannung Up = 6,3 V Up = 6,3 V 
Anodenspannung Uaza 22 WV Uso * & v 
Schirmgit terspannung Upa = 2 kV Ugo = 2 kV 
Linsenspsnnung Y,q fur grokte Strichscharfe 
MeBplattenspannung Un = 100 V Un = 200 ¥V 

(fF = 500 Hz) (f = SOO Hz) 
Zeitplattenspannung U = 100 V Uu, = OV 
(f ~~» SO Hz) (f= % Hz) 
Das Verschwinden des lasters wird mit 
unbewaffnetem Auge beobsachtet. 
®) Kathodennullstrom; 


(Die Binstellunge U_ « O V soll nur im 
Impulebetriebd vorgenommen werden) i =1500,uA a . 5000 ,WA 


gemessen bei: 


Hei zspannung Up = 6,3 V Up 2 6,3 V 
Anodenspannung Vana 72 WV Uo 4 OV 
Schirmeitterspannung Ugo xe? kV Unom 2 kv 
Linsenspannung Ua = 250 V Ua" 350 V 


MeSplattenspannung ue - 100 V U, 7 e000 V 
(f = 500 Hz) (f= 500 Hz) 
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Technische Daten 
Qazillografenrdhre mit _doppelt elektro- 
gtatischer ableokung, Lauchtschirmfarbe 

so ering OSV 2068. 
fai 3 ee " 
wiv cs §  Q8¥ 20688 OS¥_2068b 
a Zel tplattenspannung U, » 100 Vo UB: 200 V 
: (f = SO Hz) (f = 50 Hz) 
Gitterspannuag Un4 = @) a Un = 0 OV 
Taoulszelt te? 10775 te® 1077s 
Dastvortviltnis Cc 14: 200 Cc 14: 200 
Ablonkeapfindlichkeit: 
WeBplatten Hy ca: 0,27 um/V OE, ca. 0,413 um/V 
e = ) ‘geitplatten 3, ca. 0,28 mm/V BE, ca. 0,14 an/V | 
gemesaven bel: 
Ratarpennung Up = 5,3 V Up =» 6,3 V 
mo den aon .nung Wa = 2 kV Nao s 4 kV 
Seniracitterspannung Yoo = 2 KV Uoo «= 2 kV 
Linaenaonnnung Un fur optimale jch4asrfe 
eerresbrettes B = 0,7...7,0 mm 5B = 0,6...0,8 om) 
sogaepseon vel: 
He. tapenuuny, Up - 6,5 V Up * 6,35 V 
- anodenspsanaung Un? = 2 kV Uno = 4 kV 
wchirmgitterspannung Uno ee kV Veo = 2 kV 
Linseoroannung Yet fiir optimale Scn'irfe 
¥at.h: Jenstrom Ty = 3) pea I, = yaa 
i MeL, isttenspannung Un0* 100 V U.S 200 V | 
| Cf = 5O00H2) (f = 500 Hz) | 
‘arte lattenspannuag U, 2 100 V U, = 200 V f 
(f = 50 Hz) (ft - WO He) 
ae [120i Nara) [238-40 
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e fpa 


_ Statiechar_ablenk 


Kapazititen: 


WN, gegen MN, 
24 gegen alle ilbrizen Elektroden 
M, gegen alle dbrigen Elektroden 


zy gegen M, 1) 


Gitter gezen alle iibrigen Blektroden 


Fathode gegen alle ‘ibrigen 


Elektroden 


Note librigen Blektroden sind geerdet, bzw. 


der MeBbriicke zelest. 


Helligkeit: 


gemessen bei: 
Heizspannung 


Anoden spannung 
Schirmgeit terspannury, 
fdnsen spannung 
Kuthodenstrom 


Raster 


Technische Daten 


“Qsudllografenrsbre mit _doprelt_elektro- 
r quchtachirmfarbe 
Ces 


vereqe 
01555) 


3,1 DP 
2,1 pF 
6,0 pF 
8,5 pF 
5,0 pF 


7,0 pF 


ca. 5,0 pF 


an den Symmetriepunkt 


H 2 25 Lux H ® 55 Lux 

Up = 6,3 Vv Up ‘a 6,3 v 

Uno = 2 kV Uso e 4 kV 

Uso = 2kV Ups se 2 kV 

Ue4 fur optimale Strichadhiirfe 
I, « 30 jaa T, - 30 /WA 

30 x 30 om 30 x 30 mom 


gemegsen mit einar Salen-Sperrachichtphotozelle in 30 mm Absetand. 


Mittenabweichunegs 


Der nicht abgslenkte fokussierte Fleck befindet sich innerhalb 

6ines Kreises von 15 mm g, welcher im geometrischen Zentrum dea 
Schirmes der kéhre angeordnet ist. 
Bei dieser Messung ist die Réhre gegen Fremdfehler zu schiltzen 


(abschirmen). 


TTT snd UR ate seni meet ara 


Technische Daten 
ogcafenrdhre mit 
cher _Ablenkung 


iL 
tis 


= a ee 


ab 


Der Winkel zwigchen den von Za: Zy und M,, M, erzeu on 
Strichen kann um 5° yon 90° abweicnen, 7° “2 4 "2 gt 


Schittelfestickeit, 


Die Réhbren sind fiir eine Sch"ttelfestigkeit von 2 g bei 1 mm Hub) 
gebaut.(Transportfest in Spezialverpackung,) 


~ 
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Aufbsutechnik: 


Schiraform: 
Echichts | 
“Leuchtfarbe des Schi.rabildes;: 


| Strablfokussicrung: 


Strahlablenkung s 


Kathodese e 


Gewiohts 


Die Hochleistuagskathodenstrahixshre "| 


' OB 2620 


. ‘ Allgemeine Angaben | 0s - ee : : 


‘| Ossiilographenrdhhe fur Schreitgeschwindigkeiten wia.100 000 ku/séc ; 


QE ee Fi . ee oe 
ibaa BRE + 


ahd 


Hochvekuumrdhre mit Hartglaskolben {| 
Strahlerzeugersysten auf -Pregsteller 
aufgebaut. ‘ 
epee tines he a ooe esockelt. 

28 Binsetsen durch Pithrungs- 
kappe gewdhrieiatet, he 


rund, plen : : | 
nicht nachleuchtend, wu 
mit sluminiusfolte ie 
weiSblau = ce é 


eiektrostatisch — ate = { } 
doppelt elektrostatiach ; 
Oxydkathode, indirekt gemizt- 


ca. 600 ¢ 


Ao TT ents aetie cetera: 


“ ~. 
ra i \ | 
/ <T>P x a” | 
iia alate *}. l | 
| ae | 
‘ m 42? 4°. , ‘ 
: * ee ; / 
- : ’ : 


Anordnung der Stifte 
(auf die Stifte gesehen} 
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Technische Daten 
hleistungekathodenstrahlrihre 


Die Hoc 


O38 2620 Batt 2 von -© Blatt 
Schiittelfestigkeits Bei Beschleunigung so He und bel 
einer Prequenz von = A zwei 


senkrecht zur eeiccne stehenden 
und gegeneinamier senkrecht verlan- 
uiride Richtungen aschiitteln. 

2 Minuten sta jeder Richtung 


Vorheizzeit: t= 5 min . Vorheisbedingungen: 
(fiir eon ped als eine 
Woche gelagerte Réhren) Up = 6&3 V 
Usy optimale Schirfe 
Use = & kV 
%& Vao . 20 kV 
: I, = 1 Ua 
U, + 1500 V, 500 Hs 
2 = 1500 V, 50 Hs 
Kapazitéten: 
Kathode gegen alle iibrigen Blektroden o ca 6,5 oF 
Bteuergitter gegen alle ibrigen 
Blektroden On4 ca 8,5 pF 
MeSplatte RB, gegen alle tibrigen 
Blektroden Cyq ca 6,5 pF 
a Zeitplatte Z, gegen alle tibrigen 
Elektroden Cy4 Ca 6,5 pF 
Z4 gegen 2, Cy 4/%,5 ca 1,7 pF 
mM, gegen Do Ca4/Cno ca 1,5 pP 
84 Hexen wy C24/Cn4 ca 0,97 pF 


Die nicht benitzten Elektroden werden geerdut oder an den 
Symmetriepunkt der MeSbriicke gelegt. 
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Technische Daten 


Die Hochleist ubgskathodenstrahlrinr e 


— 2620 


sTenswerte 


Heizspannung: Up s Se 4eee 7,2 = 23V 


Dauerbetrieb bei den Grenzwerten 
vermindert dia Lebensdauer. Insbe- 
Sondere leidet die Kathode bei linge 
andauernder Unterheizung, 


TD) 
21-18 


blatt 3 von © Blatt 


Schirmgittersp annung; Veo . 5 W 
Linsenspannung +s Uny er 5 kv 
Anodenspannung ; Uap = 25 kV 
Kathodenstrom: I - A 
(Dauerstron) k max / 
Spannungs U m 100 V¥ 
Paden/Kathode t/k max” 
Me8plattenspannung: UL ie. = 4 kv 
Zeitplattenspannung U wast = 4 «kv 
[ Betrisbewerte und anwendungshinwei se 

Heizspannung Ur 7 5,3 Vv 
Heizstrom Tp ca 0,5 a 
Anheiszeit t, - 3 sec 
Steuergittersperrspannung Ue - soem 500 v 
Schirmgittierspannung pa = a KW 
Lissansgpannung Ua - 3y20+.5,9 k¥ 
Anodenspannung Wao ” 20 kV 
MeSplattenspannung Un = 1500 V, 500 He 
Zeitplattenspannung Uy = 1500 V, ™% Hs 


Di@ KoOhre kann auch nit Uno = 25 kV 
betriaben werden. ie ‘ibelesa Span- 


aoe mee ak 2 eee on, PR net np game con ements me, 


warbertet los) a? 
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Tee SE ae “RE | or ae ou een. 


nungen auBer U, sind dabei im glei- 
chen Verhdltnié zu erhéhen. Mit der 
Srhohung der anodenspannung verrin~ 
wert sich die Ablenkempfindlichkeit 
der HeB- und Zeitplatten dementspre- 
chend. Die Spannungafestigkeit swi- 
= schen den am Schelbenfus ausgefitthr- 
ten undVihit den Halskontakten ver- 
bundenen Elektroden liegt flir 50 Hs 
Wechselspannung bei 40 kV Spitzen- 
Spannuns. Bei dieser Spannung treten 
weder Uberschliige noch Spriiherschei- 
nungen im Innern der Réhre auf. 


Bei Impulsbetrieb kann fiir Impulszei 
ten von t = 1075 sec die Steuergit- 


@ terspannoung bis auf plua 1 kV erboht 
werden. Das Tastverhéltnia 301) 
hierbei nicht gréZer als 1 3s 200 
sein. Léngere Impulszeiten und O~ 
Bere Tastverhdltnisse fiihren be 
@leichen Aussteuerungen 2um rasche- 
ren VersohleiB der Kathode. 
[ weawerte | 
Sollwerte: MeBbedingungens 
Heizatroms Tp = 0,454+00,55 4 | Up = 63 V 
Steuergitter- ° 3 he 
“ Sperrspannung t Uy 8 SOO Ne SI Me = 63 ¥ 
zu messen bel gerade ener 
verschwindendem Raster. | Ya; OPtimale Scharte 
Das Verschwinden des Ra~ | Yao 7 20 KV 
sters wird mit unoewaff~ | Un = 1500 V, SOO H 
netem Auge beobacatet. U n 
8 
| Linsenspannung: U4, © 3y20053,9 kV Up 


al 


Bcarteltet 712.49 | f 4 
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Sollwerte, MeBbedi ngungen ; 
Helligkeit: B= 300 asb Up - 6,3 V 
“ t 

Gemessen mit Selensperr. U 4 oOptimale Sohirfe 

schicht-Fotoelament in ue = 20 kW 

30 mn Abstand. L = 1 ,wA 

/ 
+ . 500 Hs 
f, = 50 Hs 


RastergréBe 30 x 30 mm 


otrichbreite: b = 0,3 wm Us = 6,3 ¥ 
= 4 xkV¥ 
Ua optizale Schérfe 
Uso = 20 kW 
i, = 10 yaa 
U, = 1500 V, 500 Hs 
Us - 1500 V, SO He 


Ablenkempfindlichkait | 
MeSplatten: AB, = 0,015... 
0,020 amv | 4, = 6,3 ¥ 
| Uso 4 kV 
is Ua optimale Schirfe 
Uso * 20 kV 
yo «< + UA 
U, os 800, 
u. Go UY 
Zeltplastoen: ABE, = 0,015... l 
; 0,020 mmn/V¥ Up os 6,3 V 
Veo ” 4 ky 
U Ooptimule Schiarfe 


Ibe ait: aitert 712 49) fate: / 
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6 Sollwarte: MeBbedingungen : 


Kathodsnnullstrom:; 


(nur bet Impuls- 
betrieb) I 2 3 mA U. = 6,3 V 
ka f 
Uo = S vi. 
Ue2 “ BY : 
U4, optimale Schirfe 
Deo teal 20 kv 7 


U, = 1500 Vy 500 He 
Uy = ‘1500 ¥V, 5SO He 


t c¢ ‘aa? sec 
& vy "s. _1 3 200 ; 
Tsclationsstrone:; : 
Gitter G4 gegen alle 
. iibrigen | Elektroden I,,.) $ 5 Us Usq = ~500 
= Linse a, gegen alle * 
 °* , 
Anode a, gegen alle 
Lorigen™ Elektroden 3 
auger Ablenkplatten 14,5; 8 5 iA | U,> = 20 kV 
ee Anode a, gegen m - a ; 
Ablenkpfatten Iigop = 10 wa | Uy = 5 k 
Faden gegen Kathede Iy,5, $ 10 vs | Up - 7.2. 
U ~ 400 Vv 
f/x 
Winkelabweichungens Up 6,5 V 
Der Winkel zwiachen der senkrechten Veo = & kv 
und der waagerechten Ablenkrichtung lg1 optimale Schirfe 
kann um 3° von 90° abweichea. | Jo ° 20 kV 
Der Kreuzungspunkt der Ablenkrichtun- I < 4 OA 
en mufi in ein Quadrat von & mm Sei- Ue = 1500 / ¥, 500 Hs 


aD’ daa in Sohjrmmitte 
enlarges felt eokerechten obtener ice Ui 1500s, SO Bs 


ng lisgt. Sei dieser Hessung ist die Réhre 
Segen Fremdfelder absuschirmen. 
cing (Nae) 712.49 


Geeeuhen 


oie V8 te 


:---Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R009300050004-3 or pea 


